Materiales
Eléctricos

Juntura Metal-
Semiconductor

Materiales Eléctricos

Tipos de Uniones Metal-
Semiconductor

O Metal-semiconductor Tipo N (| Efm|>|efs|)
O Metal-semiconductor Tipo N (| Efm | <|efs|)
O Metal-semiconductor Tipo P (| Efm|>|efs|)
O Metal-semiconductor Tipo P (| Efm | <|efs|)
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Materiales Eléctricos

Metal-semiconductor Tipo N
(|Efm|>|efs|)

Diagramas De Banda

METAL E E SEMICONDUCTOR TIPO N
A 0 0 /]
Es: afinidad e lectrénica
¥ X b Banda de conduccidén
Funcién Trabajo Ec Ers
E.
EfH
7 <:E§SE;S:S:S:h
/////// Banda de valencia
O Metal O Semiconductor

Materiales Eléctricos

Juntamos los materiales...

METAL E SEMICONDUCTORTIPO N
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e ELECTRONES DESDE EL SEMIC.

% ELECTROMNES QUE SALTAN LA BARRERA

Zona De Deplexién = Juntura Rectificante

Potencial de Juntura: | Vo= (Epy-Ers)/q
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Materiales Eléctricos

Juntura Rectificante

0 POLARIZACION DIRECTA > Circulacién de cortiente
0 POLARIZACION INVERSA> Bloqueo del paso de corriente

Materiales Eléctricos

Polarizacion Directa
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METAL E SEMICONDUCTOR TIPO N
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e ELECTROMNES DESDE EL SEMIC.

— ELECTRONES QUE SALTAN LA BARRERA
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Polarizacion Inversa
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e ELECTRONES DESDE EL SEMIC.

% ELECTRONES QUE SALTAN LA BARRERA

Materiales Eléctricos

Caracteristica Tension-Corriente

I=IS

(eV/VT_ 1 )

IS es mayar que en
Juntura de silici

una
o.

—— V

Vy

WV, ez menor que en una
juntura de silicio.
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Materiales Eléctricos

ZONA DE DEPLEXION: distribucion

de carga, campo y potencial.
d*v_-3

Ecuacién de Poisson: —— =
dx €

Densidad de carga: 8=q Nppara0<x<x_

fos _ - qND 2¢
Campo maximo: €pgx = . X Xy = \ qND°(Vj° + VR)
Potencial: V=-— l o= lﬁ :1
2 2 ¢
. A aN,
Capacidad de Juntura: c.-SA_ | 9%
P ] "X 2V V)
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METAL E SEMICONDUCTOR TIPO N
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Metal-semiconductor Tipo N
(|Efm|<]efs|)

Materiales Eléctricos

METAL

EFH
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E
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Diagramas de Banda:

E
0

{

SEMICONDUCTORTIPO N

Es: afinidad e lectrénica
Banda de conduccién

E ks

Ey
:. E E E E E E Banda de valencia

Juntamos los materiales...

METAL

0

Materiales Eléctricos

E SEMICONDUCTORTIPO N
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No Hay Zona De Deplexién = Juntura Ohmica
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Metal Semic.

EFH

g—

Metal Semic.
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EFH
Banda de conduc

Materiales Eléctricos

Metal-semiconductor Tipo P
(|Efm|>|efs]|)

Diagramas De Banda:

METAL E

EFH

TN

E
0

!

SEMICONDUCTORTIPO P

Es: afinidad electrénica
Banda de conduccién
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Juntemos los materiales...

METAL E SEMICONDUCTOR TIPO P

v

SN U2 N 2

Erm Erm- Es Erm- Ers \J/

i

No Hay Zona De Deplexién = Juntura Ohmica

Materiales Eléctricos

Metal-semiconductor Tipo P
(|Efm|<|efs]|)

Diagramas De Banda:

METAL E E SEMICONDUCTOR TIPO P
0 0

Es: afinidad e lectrénica

Erm Banda de conduccidn

W/ I Ec
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Materiales Eléctricos

Juntemos los materiales...

METAL | SEMICONDUCTOR TIPO P

Ers- Erm

Xp

' qNAxp

Zona De Deplexién => Juntura Rectificante

Potencial De Juntura: Vio = (Ers-Erm)/q

Polarizacion...
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METAL E SEMIC.TIPO P

Materiales Eléctricos
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